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Перспективным полимерным материалом для датчиков 
различного назначения является поливинилиденфторид (ПВДФ) 
из-за высоких значений пьезоэлектрического отклика среди 
полимеров, хороших диэлектрических свойствах, а также 
акустического импеданса, близкого к биологическим существам, 
что делает его биосовместимым.  

Пьезоэлектрические свойства ПВДФ пленки зависят от 
структуры полимерной цепочки материала, поэтому понимание 
структурных изменений в ПВДФ позволяет проводить тонкую 
настройку режимов его поляризации для достижения 
максимальных значений пьезооткликов. В работе исследуется 
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структура ПВДФ пленок, поляризованных в плазме тлеющего 
разряда при различных режимах. 

Измерены пьезоэлектрические свойства и морфология 
поверхности образцов методом атомно-силовой микроскопии 
(АСМ), сняты ИК-спектры и оценен фазовый состав образцов в 
зависимости от параметров тлеющего разряда ПВДФ пленки.  

Работа выполнена в рамках государственного задания 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (тема № FSFN-2022-0007). 
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